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MEMORIA DESCRIPTIVA
que se presenta pars unir a la solieitud
de
PATENTE DB IRVENCION
formulada el 6 de Merzo de 1962, con el Nam. 275.205
e n
BSpraAllaA
por VREINTA afios
& nombre de T'AIR LIQUIDE, SOCIATE ANONYHE POUR I'ETUDE
ET L'EXPTOITATION DES PROCEDES GEORCHES CLAUDH, entidaa
frencesa, establecide en 75, Qual 4'COrsay, Paris, Fran-
cia, por:
"UN PROCEDIMIENTO Y ARP/RATO Dii DEPURACION DA
ACETILENO"
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El presente invento se refiere a un procedimiento
y un eaparato para la depuracibédn del acetileno por lavado -
con &cido sulférico concentrado y luego por medio de una
solucién de sosa. :

Z1 acetileno bruto, salido de la aoeiép del agusa
sobre el carburo de calcio, contiefie entre Atras impu~
rezas fosfine PH3, esi como amoniamco, compuestos sulfui

rados, arseniados y un poco de humedsd. La depuracidn,

-l -



10

15

20

25

30

en la industria del acstileno disuelto, consiste en
llever los contenlidos de estes (ltimas impurezas a mag-
nitudes muy pegquefias.

81 lavado del'aeetileno por el &cido sulfdrico
constituye un método de depuracibn suficiente pare cler-
tas aplicaciones. En la industria del acetlleno disuel-
to, o8 necesario sin embargo, pare Eliminar totalmente
clertos compusstos sulfurados, no eliminados o produci-
dog por el écido, proceder & un segundo lavedo ¢on ayu-
da de una solueidn elecalina, |

Industrialmente se realizaba hasta shore la depu-
racidn sulfirica del acetileno por medio de aparatos
de lavado de la clase "burbujeador" o de la clase "to-
rre de absoreibén". An los aperatos del primer tipo, el
gas es introdgcido en forme de burbuja por la parte in-~
foerior de wn recipiente lleno de un liquido de lavado.
#n los aparatos del segundo tipo, el liguido de Lavado
y el flujo gaseoso circulan & contracorriente en una
columna, estando : asegurado el contacto necesario por
un relleno conveniente del tipo enillos Raschlg o si-
lletas de Berl.

Bgtos diversos sparstos presentan diversos incon-
venientes; las torres de absorcidn son voluminosas y
costosas, miantras que los burbujeadores dan acetileno
de una pureza insuficiente o requieren un conswno de
4dcido sulfbérico demasiado importante.

Uno de los objetos del presente invenfo es permi-
tir la realizseidn de una depuradf@n perfecfa y continua
del acetileno bruto salido de la accibdn del agua sobre

el carburo de calolo.
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Otro objeto del invento es resligzsr dicha depu-~

recidn con un consumo de &cido tan pequefio como sea po
gible.

~ Otro objeto del presente invento es proporcionar
un aperato de lavado ds concepcién sencilla, de precio
y de volumen mas reducidos que los ?paratos clésicos,
para un misuo caudal de gas tratado.

A1 procedimiento objeto del invento es un proce-
dimiento de‘depuracién del acetileno que comprende por
lo menos un lavado con fcldo sulférico concentrado,
caracterizado porque el acetileno impuro es sometido
a por lo menos un contacto inicial con el dcido sulfh-
rico concentredo, y luego a un contacto final por paso
a través de una delgada plsca porosa de materia frita-
da sobre la cual el 4cido sulflirico concentrado recien-
te se extiende en capa delgada.

Je desecribiré ahora un modo de puesta en préctics
del procedimiento, con referencia al dibujo anejo. Ia
figura 1 represents el esquema de un aparato de depu-
racién del acetileno conforme & un modo de puesta en
préctica del invento.

Le figurs 2 represents el esquema de un gparato
de depurzecidn del acetileno conforme a otro modo de
puesta en préctica del invento.

8n la figura 1, el gas llega por el conducto 3,
penetre por la perte inferior del éﬁerpo 4 del aparato,
donde es distribuido por un difusor.5 que lleva agujeros
6 de pequefio difmetro destinados Qfdistribuirlo en el
geno de una pequefie cantidad de cuerpos de relleno 7

dispuesgtos en el fondo del cuerpo 4 parse rodear el di-
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fusor 5. 1 4cido sulflrico de lavado, & una concentra~

L
. CInes tis

eldn des 97~985 de S04H,s destinado al contamcto inicial
con ol acetileno, penetra en la parte inferior del cuer-
po 5 por la tuberia de entrade 8 y llega asi a la base
de la capa ds cuerpos ds relleno 7. Un rebosadero 9 si-
tuado encima de la cape de cuerpos‘qe relleno, sirvs
pare la evecuacién del Acido en markhs continua normal.
De esta manera, el contacto entre el acetileno y el éci-
do sulfirico tisne lugar en el seno de una capa de cuer-
pos de relleno, donde el acetileno impuro es distribuido
por un difusor. Al continuar el gas su ciclo de depura~
cibn, se eleva por encimg de la capa de cuerpos de re-~
lleno, circula de abgjo & arriba en el cuerpo 4 y atra-
viesa la placa 1 que es una placa delgada. plana y poro-
3a, obtenida por fritado de los granos de una materia
inerte frente el liquido de lavado., 8l gas 'y sus impu-
rezas, asi como de los productos de reaccién, por ejeﬁ-
plo el vidrio. Bsta placa 1 esté colocada horizontalmen-
te y descanse en su periferia sobre una junta flexible

2 que forma junta de estangueidad. Los poros de dicha
place tienen un didmetro medio de algunas decenas de mi-
cras. La introduccidn del éeido sulflGrico de lavado des-
tinado al contacto final con el acetileno se hace al
nivel de la cars superior de la placa, llegando el &eci-
do concentrado reciente de modo continuo por la tuberia
10 y distribuyéndose sobre todo el-contorno de la placa
a la vez, por medio de la cubeta 11 en forma de coronsj
de esta meners, el deido de 1&Vadefés extie;de sobre la
placa 1 en cape delgada. Un rebosasdero 12 permite la

evacuacibn del 4cido de lavado. La regulecidn de la dis~
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tancia de este rebosadero a la placa permite regular

el espesor de la capa liquida por encima de este pla-
ca; este espesor debs ser;

-~ Superior a un minimo més acd del cual el liquido
no subre completamente la placa cuando hey alimentacidn
de gas.

- Inferior & un méximo mas alfé del cual se produ-
ce une formecidn de espunma.

Bn la préetica es de algunos milimetros.

Se observari que segin el modo de puesta sn préc-
tice del procedimiento, representado en la figurs 1, el
doido sulflrico eoncentredo evacuasdo & despuds del con~
tacto final sobre la placa porosa con el acetileno &
purificar es enviado a contacto inicial por medlo de
la tuberia 13 que une el rebosadero de evacuacibn 12
con la tuberis de entrada 8. Se resliza gsi{ une cir-
culacibdn a contracorriente del gas & deburar y del li;
gquido de lavado.

En la figure 2, los mismos nlmeros de referencia
designan los mismos elementos que en la figurs 1. Segin
este modo diferente de realizacibn, el contacto inicial
del zaes y del &cido sulfirico se descompone en un con-
tacto en el seno de une cape de cuerpos de relleno se~
guido de un contacto sobre une placa porosa de materia
fritada anfloge aguella sobre la cual tiene lugser el
contacto final.

El gas llega por la tuberia de entra@f 3 a la par-
te inferior del cuerpo 4 del aparato donﬁeAés distribui-~
do por un difusor 5 que lleva agujeros 6 de pequsio dié-

metro destinados a distribuirlos en la capa de cuerpos
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de relleno 7 que rodea el difusor 5., Bl &cido sulfri-

co de lavado, a una concentracidén de 97-98% de SO4H .
destinado al contacto inicial con el acetileno, pene-
tra en la parte inferior del cusrpo 4 por la tubsrie

de entrada 8 y llege asi{ a la bass de la capa de cuer-
pos de relleno 7. Un rebosadero 9 s%tuado encima de

le cepa de cusrpos de rellsno sirveipara la evacuaciédn
del leido en marcha continua normel. Al proseguir el
ges su ciclo de depurscidn, circula de abajo a arriba
en el cuerpo 5 y atraviesa la place 14 que es una bla-
ca porosa de materia fritada andloga a aguells sobre

la cusl tiene lugar el contacto final. Bsta placa esté
colocuada horizontalmente y descansa en su periferia so-
bre una junta flexible 15 que forma junta de estanquei~
dad. Te llegada de écido sulfirico de lavado destinado
al oontacto iniclal con el acetileno, se hace al nivel
de la cara superior de la placa 14 por la tuberia de én~
tradae 16. La fuge ulterior de lavado final de la figura
2 es idéntica a la de la figura 1. HEl dcido sulfirico
concentrado evacuado después del contacto final sobre
la placa porosa 1l con sl acetileno, es enviado al con-
tacto iniclal por medio de 1l tuberie 17 que une el re-
bosadero de evacuscidn 18 a la tuberia de entrada 16.

Se indica & titulo de ajemplos no limitativos que .,
le, meteria fritada que constituye la placa 1 de la figu-
ra 1 y las placas 1 y 14 de la figuras 2, pusde ser ree~
lizade ventajosamente de vidrio fritado asi como de clo-

.. pd
ruro de polivinilo fritado, o de sfleacidn fritada a base

de niquel, resistente a la corrosibn, por ejemplo; en

cuanto & la dimensidn de los poros de la materie fritada,
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su didmetro varia de preferencie de 90 a 150 mlcras;
gin embargo, se han obtenido igualmente resultados in-
teresantes con placas que tienen poros de 150 a 200
micras de didmetro y con placas gue tienen poros de 40
a 90 micras de didmetro.

Para el lavado del acetileno ;mpuro, conviene pro-
ceder previamente a la depuracién pzr el dcido sulflri-
co & un secado sumario, de preferencia por paso en con-
tacto con cloruro de caleio, Conviene igualmente comple-
tar la depuracién continue por contacto con el &clido
sulflrico concentrado por un lavado continuo con sosa
que comprende iguslmente, de preferencia, un contacto
gobre ung placa porosa en un aparato anflogo al descri-
to para la depuracibn &4cida.

Se pueden considerar evidentemente modos de reali-
zacibén diferentes de los descritos més arriba, sin sa-
lir del émbito ni del espiritu del invento; sé puede
utilizaer en particular un sparato que contengse varias
placaes fritadas de porosidades iguales o diferentes.

En resumen, puede decirse que el lavado por con-
tacto inicial en la base del aparato de depuracidn beci-
de es particulasrments eficaz, por que pérmite ratener
una gran perte del amoniaco y de la humedad regidual del
ges a tratar. Pero la originalided del procedimisnto re-.
gide sobrs todo en la rsalizacidn de un contacto Inti-
mo ges-liquido, y esto en el seno mismo de la plece po-
rose, por el hecho de que.ésta esté constagtemente em-
papada de liguido activo. De estafmanera, el gag formado
en finos hilillos, se abre un camino & travég de un bafio

de 1liquido en estado muy dividido antes de alcenzar la
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care superior de la placa, y sufre asi un lavado inten—
80. 4l salir de la placa porosa, los mismos hilillos
de gas se ensanchen en conos y dan origen & las burbu-
jes, cuya aglomeracién en espume se evita por los me-
dios citados mes arriba. & consscuencie de la calided
y de la intimidad del contacto real%zado asi entre gas
y écido, el rendimiento de la Operaéién de depuracibn
es particularmente bueno; se indica, en efecto, a titu-
lo de ejemplo, que un aparato de laboratorio constituido
segln el principio del invento ha funcionado durante ve~
rios dias consecutivos en marcha continua. El caudel de
ges tratado fué de 310 litros/hora y el consumo de 36
granos de &cldo a 97% de 50,H, por metro cubico de gas
depurado.

Bl ges & trater procedia directamente del genera—
dor de acetileno, fué llevado a la temperatura del la-
boratorio, por paso por un refrigerador tubular, sumer-
gido en el agus, y luego fud sometido al ciclo desecrito
més arriba, a saber:

- Paso por ua secador ds cloruro de calcio

- Primer levado sulfirico por burbujeo

- Segundo levado en el seno de la placa empepede
de &cido sulfbrico

- Lavado en un burbujeador de gosea. "

21 método de endlisis Kitagawa ha dado resultedos
giguientes parsa los contenldos en ngfina A'de hidrégeno

swl.furado del gas antes y después del tratenie nto:
o
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PH3 en volumens SH2 en volumend
Gas bruto 0,023 0,027
Después de los dos
lavedos SO4H2 0,000 0,022
Despuds de lavado
HaOH 0,000 ' 0,000

H
Ha de entenderse bien que el aparato descrito
forme un todo que da experimentalmente excelentes re-
sultados; pero es interesante buscar las partes res-
pectivas de depuracién Que vuelven duramte el lavedo
por contacto inicial o prelavado y durante el lavado
por contacto final sobre placa fritada; los resultados

de esta otrae serie de pruebas son los siguientes:

PH, en Bficacia Rendimiento
vo]’fumen% de la de- de cada
puracidmh parte %
Gas impuro 0,0250 0 -
Gas que seale del'
prelavado 0,0025 90 90
Gag QQe gale de -
place fritada 0,0001 99,6 96

No hay que sacar la conclusibén de la columns que
indice los porcentajes de volumen de PH3 de que la ma-
yor parte de le desfosforecién del gas tiene luger du-
rante ol prelavado; en efecto, aunque este altimo eli-
mine pere el usas estudiedo une gran perte del E@%,»el
rendimiento de la operacidn no es Jr_las que d¢ 90%, mien-

tres que el de la plada fritada es de 96%. Ademis, i

se suprimiers el prelavedor (utilizando en su luger un
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secador de sulfato de csleio anhidro, por ejemplo), el
rendimiento de la plsce fritade sole utilizada conser-
verie un valor préximo, como atestigue el ejemplo expe~
rimentel siguiente.

Contenido del ges bruto en PH3 s 0,0210

Contenido & la salida de la placa : 0,0006

Rendimiento : 97% aproximadaménte.

Botos diversgos resultados indican el interéds del
lavedo con contacto inicial del gas bruto que permite
aplicer el rendimiento elevado de la placa poross fri-
tada & un gas cuyo contenido en impurezas estd ya gren-
dements reducido con relecién al del ges bruto.

L1 invento se extiende ademés a un aparato de de-
puracibn del =zcetileno por el procedimiento descrito mas
arriba, que tiene los diferentes 6rganos neceserios pare
la pussta en préetica, y especlalmente por lo menos una
place porose fritade, un dispositivo de conduccién del
fecido sulflrico sobre la placa porosa y un rebosadero
que limite el espesor de la cape de fcido sobre lea pla-
ce porose = glgunos milimtros, un dispositivo de intro-
duceibdn del ceetileno impuro por debajo de la placa po-
rose y un dlspositivo de eveeuacidn del acetileno puri-
ficado por encima de esta place.

Eéta solicitud que corresponde & lz presentade
en Fraencia con fechz 14 de Marzo de 1.961, bajo el ni-
mero PV. 855.569, se acoge & los beneficios del articulo

51 del vigente Hstatuto sobre Propiedad Indgstrial.

o
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Ios puntos de invencidn propia y nueve que se pre-
sentan pars que sean objsto de esta solicitud de Patente
de Invencidén en Egpafia, por VEINTHE sfios, son los siguien~
tes:

12, - Procedimiento de depuraéién de acetileno que
comprende al menos un lavado con fcido swlffrico concen-
trado, caracterizado porque ¢l acetilseno impuro es so~
metido &l menos a un contazcto inieial con el 4cido sul-
firico concentrado, despuds a un contacto final por pa-
£0 a'través de una place delgada porosa de material fri-
taedo sobre la cual el écido sulfirico no usado fluye en
cepa delgada,

22, - Procedimiento de depuracibn de acetileno
gsegin el punto 1, caracterizado porque el decido sulfi-
rico concentrado evacuado despuds del contacto final S0-
bre le placa porosa con el ecetlleno a purificar, es
enviado al c0ntacto‘ihicial con el acetileno impuro.

32, - Procedimiento de depurzeibén de acetileno
gegin el punto 1, caracterizado porque el espesor de
la cape de Aecido sulflrico concentrado es suficientemente
grande pera que le place de nmateriel fritado sea recu-
bierta completamente por el Acido sulflrico, pero sufi-
cientemente pequefio pare que sl paso de las burbujas de
acetileno & travds de dicha‘capa no.provoque la forma-
cidn de espuma y con preferencia es deo aslgunos milime-

k4
trosg,

o
48. - Procedimiento de depuracién de acetileno se-

gin el punto 1, caracterizado porque el contacto inicial

-11 -
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entre el acetileno impuro y el &cido sulfirico tiene

luger el menos en parte en el seno de una capa de cuer-

pos de relleno bajo la cual el acetileno impuro es re-

partido por un difusor.

52, -~ Procedimiento de depurscibén de zcetileno
segln el punto 1, caracterigado porque el contacto
inleial entre 21 escetileno impuro y;el Gcido sulflri-
co concentrado tiene lugsr al menos en pRrie sobre una
placa poross de material fritado endlogs a aquella so-
bre la cual tiene luger el contacto final.

62, - Procedimiento de depurzcién de acetileno
segln el punto 1, carscterizado porque el acetileno
impuro es sometido previamente a su depuracidén por el
beido sulfhrico, & un secado sumerio, de preferencia
por paso en contacto con cloruro odlcico.

72, =~ Procedimiento de depuracidn de acetileno
segln ei punto 1, caracterizado porque el acetileno dé-
purado por contacto con el &cido sulférico concentrado
es sometido & un lavado con sosa, comprendiendo igusl-
nente con preferencia un contacto sobre una placa poro-
s2.

88, -~ Aparato de depuracién de scetileno por la-
vado con dcido sulférico concentrado, caracterizado por-
que comprende por lo menos una placa poross de material
fritedo, un dispositivo de llegada del écido sulfirico
sobre la placa poross y un rebosadaro que limite el es-
pesor de la capa de Acido sobfe la placa poross & un va-
lor pequefio, un dispositivo de intydduccién!ée acetileno
impuro por debajo de la placae porosa y un dispositivo

de evacuacidn del acetlleno purificado‘por encima de esta

- 12 -



WIG,

10

15

20

25

2752035

9¢. ~ Aparato de depuracién de acetileno seghn

pleca.

el punto 8, caracterizado por un recipients que contie~

ne una cepa de cuerpos de relleno, un dispogitivo de
llegads del écido sulflGrico evacumsdo por el rebosadero
en le base de le cepa de cuerpos de.relleno. un rebo-
sadero de evacuaeidn del dcido por éncima de la capa

de cuerpos de relleno y un difusor que permite repeartir
el ascetileno impuro bajo le capa de cuerpos de relle-
no,

108, - 4pareto de depurscibn de ecetileno segin
el punto‘8; carzcterizado porgue el material fritado es
vidrio fritado.

11e, - Aparato de depuracibdn de acetileno segin
el punto 8, caracterizado porque la dimensidn de los
porog dsl meterisl fritedo es ds eproximadamente algu-
nas decenss de micras y preferentemente de 90 a 150 mi-
cras,

122, - Un procedimiento y spareto de depuracién
de acetiie no.

Tal y como se ha deserito en le memorie que &nte~-
cede, representado en el dibujo que se acompaﬁa ¥ con
los fines que se han especificado.

Rgte Memoria consta de trece hojas escritas a mé~

quina por una sole cara.

LB gy 196

- 13 =



Ta R 7 7oA
BGCI L WA TART FT

BXPLOTTATION 1) - ¢l i

T

L N b i
Lty ANOITT Y POUY

LD
QLGRS CLATLE T/T
: e

R
ey 00

172

U

i y T
275205

S

e

.
3

]

o
|

s
Lol T Yor ol & A'(;3.-——-—]-—-—-\

Fig.1

[P

—&

6
\ErtrrvesensebvieaaET Ly

) /

V4 o7 -,‘/g’*‘}rqaod"yf‘o":(‘vn’ W '3;’
[l___]%‘;? LS S SR A Al
A "
. Pl

. . g

Fig.e

\W




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



